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РЕФЕРАТ

Отчет: 44 стр, 21 рис.., 17 источников.

сегнетоэлектрик, твердый раствор, фильтр, планарный монтаж.

Получены соединения и структурные типы слоистых перовскитов 

(пьезоэлектриков) с использованием модульного подхода к соединениям 

свинца, оксидов бария и циркония и РЗЭ. Направленное введение 

модифицирующих металлов РЗЭ в перовскитные сегнетоэлектрики (фазы 

Ауривиллиуса) позволило широко варьировать химический состав 

функциональных слоев и провести регулирование свойств. С помощью 

реакций СВЧ синтеза выделены несколько серий основных солей РЗЭ с 

неустойчивыми молекулярными анионами и обнаружены неизвестные ранее 

полиморфные формы. Для расчетов модифицированного параметра качества 

использовались параметры медных микрополосковых резонаторов на 

двухслойной диэлектрической подложке, состоящей из поликора толщиной

0.5 mm и слоя BSTO толщиной ljim (диэлектрическая проницаемость — 

1000, тангенс угла диэлектрических потерь — 0.01). Разработана

конструкция монолитного трансверсального фильтра. Оптимизированы 

параметры технологического процесса.
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